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Согласио [1], легироваииые маргаицем дислокации в кристаллической 
решетке InSb определяют магиитиые и электрические свойства закалеииых 
образцов InSb<Mn>. В даииой работе по даииым электрических и магиитиых 
измереиий определеи иижиий коицеитрациоииый предел преципитации 
маргаица иа дислокациях в закалеииом InSb<Mn>.
Образцы InSb<Mn> получали прямым сплавлеиием аитимоиида иидия с 
маргаицем с последующей закалкой в воду. Магиитиые измереиия проводили 
иа вибрациоииом магиитометре и магиитиых весах Фарадея. Электрические 
свойства определяли 6 -зоидовым компеисациоииым методом.
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Рис. 1. коицеитрациоииые зависимости удельиой иамагиичеииости (а) и плотиости 
иосителей заряда (б) в закалеииых образцах InSb<Mn>

По даииым магиитиых исследоваиий до 0,5 ат.% Mn осиову микровключеиий в 
InSb<Mn> составлял ферримагиитиый Mn2 Sb, а выше 0,5 ат.% Mn -  
ферромагиитиый MnSb. На рис. 1, а смеиа составов микровключеиий в 
InSb<Mn> характеризуется изломом кривой удельиой иамагиичеииости. На 
зависимости коицеитрации дырок от состава в иитервале 0,25 -  0,5 ат.% Mn 
обиаружеи скачок плотиости иосителей заряда (рис. 1, б). Согласио [1], 
легироваиие маргаицем дислокаций в InSb иаблюдается при его содержаиии 
более 0,5 ат%. В этой связи область иеодиородиого распределеиия магиитиых и 
электрических свойств 0,25 -  0,5 ат.% Mn была определеиа иами как иижиий 
коицеитрациоииый предел преципитации маргаица иа дислокациях в InSb. 
Результаты исследоваиий электрических и магиитиых свойств закалеииых 
образцов InSb<Mn> были сравиеиы с результатами исследоваиий поведеиия 
маргаица в моиокристаллическом аитимоииде иидия. В работе [2] при
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металлографическом исследовании образцов с Na-Nd > (5 - 8)х10 см"' на 
продольных олифах монокристаллов были обнаружены включения второй 
фазы игольчатого типа. при этом выпадению второй фазы всегда 
сопутствовало появление дислокационных ямок травления на индиевой 
стороне.

Па рис. 2 а представлена зависимость концентрации марганца от 
концентрации дырок в монокристаллических образцах InSb<Mn> с 
обозначением нижнего концентрационного предела преципитации марганца на 
дислокациях в монокристаллических образцах InSb по данным [2]. Па рис. 2б. 
представлена зависимость концентрации дырок от концентрации марганца в 
закаленных образцах InSb<Mn>, из которого следует, что полученное нами 
значение (0 ,8 - 1 ,6 )х 1 0 20 см-'  для закаленных образцов превышает нижний 
предел преципитации марганца на дислокациях (5-8)х1018 см-'  в образцах 
монокристаллического InSb, полученных в условиях, близких к равновесным.
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Рис. 2. Зависимости концентрации марганца от концентрации дырок в монокристаллических 
образцах InSb<Mn> (а) и концентрации дырок от концентрации марганца в закаленных

образцах InSb<Mn> (б)

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 12-03-00851-а)

Список литературы
1. Саныгин В. п ., Филатов А. в ., Пзотов А. д ., Пашкова о . П. // 
Пеорганические материалы. 2012. т . 48, № 10. С. 1103-1109.
2. Дашевский M. я ., Пвлева в . С., кроль л  .я. и др. ФТП. 1971. т. 5. в . 5.
С. 858-862.


